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Une équipe du département FMI
s'intéresse depuis quelques années aux
propriétés des diélectriques polarisés et
plus particulierement a celles des
polymeres, dans le cadre d'une action
générale entreprise a CPM sur les
matériaux plastiques pour les Télécom-
munications. On sait en effet que I'em-
ploi de ces matériaux se développe
méme au niveau de dispositifs « actifs »
tels que les transducteurs pour combine
téléphonique (NT CPM/FMI1/92). et le
microphene a électret a déja depuis
longtemps acquis ses lettres de noblesse
dans ie domaine « grand public ».

La définition en est simple: c¢'est un
diélectrique polaris¢ de fagon per-
manente. Cette polarisation peut étre
obtenue soit par orientation de dipoles
dans un matériau polaire, soit par
création de charges d'espace. que le
matériau soit polaire ou non. Des char-
ges intrinseques d'une part, injectées ou
implantées d'autre part, qui sont piégées
dans des sites privilégiés, contribuent a
Ia formation de ces charges d'espace. En
général on utilise des films de polymére.

Un électret peut étre représenté comme
un diélectrique dont deux faces op-

par J.-Y. Le Traon
et B. Vuillermoz

posées sont dotées respectivement des
densités superficielles de charges a4 et
o, , l'une pouvant étre nulle (électret
unipolaire). Un ¢Electret métallisé sur
une face est défini par son potentiel
dquivalent :

o |
€ €,
g densit¢ superficielle de charges de la
face non métallisée
I épaisseur
€ permittivité relative du diélectrique

Ve =

Le schéma équivalent d'un électret de
surface 8 comprend une source de ten-
sion en série avec la capacité

€€, S
1
La tension Ve n'est limitée que par le
claquage du diélectrique ou I'apparition
de décharges dans ['air (loi de Paschen).
Veest souvent de ['ordre de la centaine
de volts.

La polarisation de certains ¢lectrets peut
varier en fonction des contraintes, ce
qui entraine une variation A o des
charges de surface. Selon que la con-
trainte est mécanigue AP ou thermique
AT, on définit

un coefficient piézoélectrique

g = B0
AP

\

un coefficient pyroélectrique

Ao

AT

De tels polyméres, rares actuellement,
sont qualifiés de films piézoeélectriques,
et I'on réserve le terme ¢lectret. en ce
qui concerne ['utilisation pratique, aux

p =

films dont on utilise le potentiel
équivalent. Les coefficients obtenus
avec le polyfluorure de vinylidene

(PVDF) sont comparables a ceux des
matériaux pi¢zoélectriques classiques :

PVDF polyfluorure de vinylidene

€ pSl.em
12-14 510°-10°
dpen’ Pe.em? K
20 4

Différentes méthodes de préparation
sont disponibles suivant les matériaux
utilisés et les buts recherchés.

La méthode la plus ancienne conduit
aux thermoélectrets. e matériau placé



Répartition des différentes espéces -
chargées dans un diélectrigue.

/ Dipéles
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Charges intrinseques (hétérocharge)

Charges injectées par les électrodes (homocharges)

entre deux ¢€lectrodes est soumis a un
champ électrique et a une température
assez €levés pour que les dipoles puis-
sent s'orienter, et les charges in-
trinséques se déplacer. Le champ élec-
trique est maintenu pendant le refroidis-
sement jusqu'a ce que la température
soit suffisamment basse pour que les
charges restent « figées» et que la
polarisation se maintienne en I'absence
du champ. La charge équivalente est de
signe oppos¢ a I'¢lectrode adjacente. Elle
est qualifiée d'hétérocharge. En réalité,
des homocharges (méme signe que les
électrodes adjacentes) peuvent
également étre injectées au niveau des
électrodes).

La méthode de polarisation la plus
répandue consiste a introduire dans le
diélectrique des charges créées a
l'extérieur soit par décharge couronne,
soit par bombardement électronique.
Ces charges sont retenues dans les
piéges situés le long de leur parcours

dans le matériau, parcours consécutif a
leur dérive sous champ ou a leur
énergie cinétique. On obtient ainsi un
électroélectret,

Les photo ou radioélectrets sont obtenus
en générant des charges a I'intérieur du
matériau par transition bande 4 bande
ou dépiégeage par lintermédiaire d'un
rayonnement d'énergie suffisante. Ces
charges excitées sont déplacées par un
champ ¢lectrique appliqué et viennent
se fixer sur de nouveaux sites. Les ap-
plications au niveau des systemes de
reprographie en sont déja bien connues.

Les propriétés piézo ou pyroélectriques
sont conférées a un film de PVDF, soit
par la méthode des thermoélectrets, soit
en utilisant une décharge couronne.
Cependant le film doit avoir au
préalable subi certains traitements ac-
tuellement étudiés au CNET (NT
CPM/PMT/82) qui conduisent a
favoriser le développement d'une phase



Fabrication d’électrets par bom-p
bardement électronique et
décharge couronne.
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Mesure de densités de charge Charge par effet couronne
suivant la méthode de I'électrode

vibrante.

cristalline adaptée el a orienter le
matériau.
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Le signe, la densité, la répartition et la
stabilit¢ des charges électriques cons-
tituent les caractéristiques fon-
damentales d'un électret. Les premieres
mesures a effectuer sont donc des
mesures de charges. La méthode la plus
T : courante actuellement utilisée est celle
de [I'é¢lectrode vibrante. L'é¢lectret est
placé entre les armatures d'un con-
densateur plan dont 'une des électrodes
est soumise a un déplacement alternatif.
La figure ci-contre décrit le principe de
cette méthode: en labsence d'une
il polarisation extérieure, un signal alter-

Vo natif est généré par effet d'influence du
% fait du mouvement de I'¢iectrode. On
peut compenser ce signal en appliquant
une tension Vg qui annule le champ Eo

Détection

— i

i




Mise en évidence de répartitions
inhomogénes de charges a la sur-
face d’électrets.

Spectres de courants de
dépolarisation stimulée ther-
miquement du polyfluoroéthyiéne
propyléne (PFEP).

qui existe dans l;espace compris entre
I'électrode vibrante et I'électret. En effet,
en premiere approximation, I'équation
du systéme est donnée par:

Va— Ve = Eo (Ig + 1+ 11)

o1 [
1
i b W] e
lo, | et |y correspondent aux dif-

férentes épaisseurs d'air ou de diélec-
trique tels qu'ils sont définis sur la
figure précédente oy et gzaux densités
de charges sur chacune des faces de
I'électret. Pour une valeur Vo annulant
Eo, la tension Va-Vb aux bornes des
¢lectrodes est indépendante de lg et la
vibration de ['€lectrode n'est pas décelée
par un signal alternatif sur le circuit
extérieur. On dispose donc d'une
méthode de zéro pour obtenir la gran-
deur

Ty = L g2
Vo = ?(ll + l/e + N I

soit plus simplement en [aisant en sorie
que Iy =0

qui correspond a la définition donnée
précédemment de la tension équivalente
de TI'¢lectret.

Typiquement :
-3 —2
or = 10 C.cm
€ = 2‘3
—3
I =210 cm

de sorte que Vo est de lordre de
100 volts. A I'heure actuelle, la sen-
sibilit¢ de la méthode est de quelques
107°C.em™2, et on a pu réaliser des
¢lectrodes d'un diamétre voisin de

A 1x 1004

64

34

50gqui fournit une limite de définition
spatiale.

Pour connaitre qualitativement | homeo-
généit¢ de distribution des charges
superficielles, une méthode simple peut
étre utilisée : elle consiste a ¢taler sur la
surface de I'¢lectret une poudre (ex.
graphite) qui se fixe sur les zones
chargées. Des exemples de répartition
inhomogene de charges sont donnés sur
la figure ci-contre.

La méthode de choix permettant de
caractériser les électrets est cependant
offerte par [I'étude des Courants de
Dépolarisation stimulée Thermiquement
(CDT). Elle consiste a enregistrer les
courants de décharge obtenus lors du
chauffage des électrets (cette méthode a
été développée au CNET pour I'étude
des relaxations diélectriques dans les
isolants pour cables). Un exemple d'ap-
plication aux électrets est donné sur la
figure ci-dessous. Les spectres obtenus
rendent compte de la charge totale
présente dans le matériau et, par une
analyse fine, permettent d’obtenir des
informations sur les caractéristiques des
différents porteurs et leur stabilité dans
le temps.

La caractérisation des films pi¢zoélec-
triques s’effectue par la mesure des
coefficients d et p. ainsi que les courants
de dépolarisation thermique.

Dans la plupart des cas, la polarisation
acquise par un di¢lectrique ne cor-

| «=— Non métallisé

Métallisé
¢ / apres polarisation
{prévieillissement)
t
Modifié
avant polarisation
i (36h 135°C)
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respond pas & une situation ther-
modynamiquement stable, c'est-a-dire
que lorsque le champ extérieur est sup-
primé, la polarisation tend a s'annuler
plus ou moins rapidement. Les électrets,
par contre, sont des matériaux tels que
les temps de décroissance sont suffisam-
ment ¢élevés pour permettre leur
utilisation comme diélectriques
polarisés. On peut d'ailleurs noter que
cette situation n'a rien d'anormal : beau-
coup de composants n'existeraient pas
(et en premier lieu des jonctions semi-
conductrices) si on cherchait une
situation stable au sens thermody-
namique !

La durée de vie dépend du matériau
mais aussi des conditions denviron-
nement climatique et ¢électrique et des
conditions de stockage.

Si on suppose une décroissance ex-
ponentielle des charges avec le temps.
on peut définir un temps de relaxation
T donné par la rela-
tion ¢ =p €€, dans laquelle p est la
résistivit¢ du matériau. Ce n'est qu'une
premiére approche de la durce de vie,
les phénoménes mis en jeu étant en fait
beaucoup plus complexes ; néanmoins,
on voit lintérét de rechercher des
matériaux a haute résistivité, et des
méthodes de préparation susceptibles de
conserver ces valeurs élevées de la
résistivité. Pour certains polymeéres, par
exemple  (polychlorotrifluoréthyléne
PCTFE), la résistivité croit avec le degré
de cristallinité. Typiquement la
résistivite des électrets usuels se situe
au-dela de 10'7 £

Polytetrafluoroethylene PTFE { Teflon )

€ PSem
17-20 10'®

Une étude plus fine de durée de vie fait
appel aux CDT qui permettent de déter-
miner les temps de relaxation associés
aux différents piéges occupés par des
charges ct aux différents dipoles
orientés.

En tout état de cause, on dispose main-
tenant de matériaux dont la durée de vie
ne pose pas de problémes quant a leur
utilisation dans les conditions habi-
tuelles d'emploi.

Les films piézoélectriques ont une
résistivité relativement faible:
510" — 10" pour le PVDF, de sorte
que leur potentiel équivalent décroit trés
vite ; par contre, leurs coefficients piézo
et pyro ont une durée de vie

Electret métallisé

face supérieure

@ Cale isolante

Fond boitier

satisfaisante qu'il est cependant difficile
d'approcher théoriquement tant que
I'explication fondamentale des
phénomeénes concernés n’est pas établie.

Les électrets engendrent un champ élec-
trique dans leur environnement. Cette
propriété, qui fait dire parfois qu'ils sont
les équivalents électriques des aimants
permanents, peut étre mise a profit dans
un certain nombre d'applications qui
intéressent directement les télécom-
munications. La faisabilit¢ de certains
dispositifs a ¢t¢ étudiée au CNET et
quelques collaborations avec des
laboratoires frangais ont été engagées
sur ce théme. On peut citer quelques
exemples caractéristiques concernant les
transducteurs électroacoustiques, les
claviers et les relais.

5 icoustiques : La
figure ci-contre montre la structure
d'un microphone et d'un écouteur a
¢lectret. Le microphone a électret fonc-
tionne comme un microphone a con-
densateur. Il ne nécessite cependant
aucune tension de polarisation. A titre
d'exemple, un microphone commercial
de ce type présente une sensibilité de

Electrode inférieure

Couvercle de boitier

Pavilion

Cale isolante
Contact supérieur
Film

piézoélectrique
métallisé 2 faces

Contact inférieur @

Mousse
polyuréthane

Fond boitier

Principe de réalisation de
microphone (ou écouteur) a électret
ou film piézo-électrigue.



Couvercle

Electrode
mobile

Electrodes

A
Principe de réalisation d'un clavier
expérimental a électret.

— 61 dB/ubar par rapport au volt pour
une surface de membrane inférieure a
1 cm2. Sa réponse est parfaitement plate
dans la bande téléphonique. La trans-
formation inverse se congoit aisément.
En effet, lorsqu'on applique une tension
alternative. aux bornes dun con-
densateur polarisé par un électret, une
pression électrostatique alternative en
résulte ; [Iélectret vibre alors a la
fréquence de cette tension. Des capsules
prototypes d'écouteurs réalisées suivant
ce principe ont permis d'obtenir des ef-
ficacités de 97 dB pour une tension ef-
ficace de 17 volts et une surface de
membrane de 9 cm2. Actuellement il
semble néanmoins que les polyméres
piézoélectriques permettent une réalisa-
tion de transducteurs mieux adaptée
aux besoins de la téléphonie que ceux
basés sur le seul effet ¢lectret. On peut
citer par exemple le chiffre de 100 dB
pour 3 volts avec une surface de
40 cm2.

Claviers : Si I'on considére un électret
placé dans une structure de con-
densateur (figure p. 5), on a pu voir
précédemment qu'une modification de
I'espace I entre une électrode et [élec-
tret modifiait la tension aux bornes du
condensateur. Il est donc extrémement

simple, sur ce principe, de réaliser un
systtme de commande a touches et par
suite un clavier. La figure ci-contre en
montre un schéma de réalisation. En
appuyant sur une touche, une im-
pulsion est générée qui peut étre utilisée
comme telle ou servir a déclencher un
circuit monostable.

Relais - Le principe des relais a électret
a été ¢laboré a I'Ecole Supérieure de
Physique et Chimie Industrielle et au
LCR Thomson CSF : une application au
niveau de matrices de contacts a été
proposée par le CNET. On peut mon-
trer qu'un électret libre entre deux €lec-
trodes peut avoir deux positions stables
au contact de l'une ou de l'autre des
¢lectrodes en I'absence de tension ap-
pliquée. et qu'une impulsion de tension
suffit & faire passer I'électret de 'une a
l'autre de ces positions.

On peut également réaliser un com-
mutateur a deux positions stables com-
mandé par impulsion en collant un élec-
tret sur une €lectrode, 'autre électrode
mobile étant soumise a une force
meécanique de rappel.

Les impulsions de commande peuvent
étre de quelques dizaines de volts, la
durée de commutation de quelques
millisecondes. Les pressions de contact
atteignent quelques gf/cm2 pour des
surfaces délectret de | cm2.

Le type de commande de ces relais con-
duit a une économie importante
d'¢nergie par rapport a la commande
magnétique, et est favorable a la
réalisation de structures planes.

En conclusion, on peut dire que I'on
maitrise bien actuellement la fabrication
des électrets. De nombreuses études en-
treprises sur ces matériaux ont permis
de mieux comprendre les phénoménes
physiques mis en jeu au niveau de la
rétention des charges. Elles ont donc
contribué, de méme que les ap-
plications, largement répandues, au
microphone, a changer [I'image de
systémes que le mauvais comportement
au vieillissement rendaient impropres a
toute utilisation. Découverts plus
récemment, les films piézoélectriques,
tout en présentant des caractéristiques
analogues a celles des électrets (grande
surface disponible, simplicité
d'utilisation, etc.) présentent certains
avantages par rapport a ceux-ci et pour-
raient donc les supplanter dans certaines
applications concernagt le domaine des
télécommunications telles que les trans-
ducteurs acoustigues et les claviers
d'adressage. ®



L'établissement du systéme metrique fut
certainement la premiere mesure
magistrale normative prise en France.
C'est en 1790, apres labolition de I'An-
cien Régime, que ['Assemblée Cons-
tituante chargea I'Académie des Scien-
ces de definir une unité de mesure pour
convenir a tous les peuples. Le systéme
métrique ne devint légal et obligatoire
qu'au 1¢" janvier 1840. Ce systéme
s 'élendra au cours des temps et devien-
dra le ST (systeme international d’unités)
a compter du 1€ janvier [962.

Durant la seconde moitie du XIX¢ et
dans les premicres années du XX° siécle,
des normalisations sporadiques intervin-
rent (produits sidérurgiques, filetage,
méthodes d'essais, électricitd, chemin de
fer, ete.) mais ce n'est qu'en 1918 que la
normalisation prend officietlement place
dans les institutions francaises. Le
10 juin 1918 est signé le décret ins-

par P. Roudaut
llustré par C. Vallaud

tituant la « Commission permanente de
standardisation » (CPS). Faute de
crédits, cette Commission interrompt ses
travaux en 1924 apres avoir renconiré
obstacles et incompréhensions. De 1926
a 1928, l'industrie privée essaie de créer
ses organismes de normalisation.

Une mise au point progressive de 1928 a
1941 de la structure organique de la
« Normalisation » aboutit a la loi du
24 mai 1941. FElle désigne les
organismes frangais qualifiés, définit les
taches respectives et fixe les procédures
par lesquelles sont conjuguées leurs ac-
1ivites.

ANISAT

Commissariat & la normalisation

Ministere de I'industrie

et de la recherche

AF.NO.R.

Bureaux de normalisations

Le Commissaire a la Normalisation est
rattaché au Ministére de I'lndustrie et
de la Recherche ., il a la charge -

— de donner les directives générales
aux organismes de normalisation :

— de dresser, tenir a jour et faire
exécuter le programme des travaux de
normalisation ;

— de veiller a [l'observation des
procédures prescrites pour 'élaboration
des normes ;

— de définir le statut propre de chague
norme (norme homologude, norme
enregistrée) et de déterminer ses con-
ditions d'application :

— d'arbitrer les litiges qui pourraient
s'élever entre les organismes frangais de
normalisation ;

matiere de normalisation  in-
ternationale, de veiller a l'exécution des
missions propres de UAFNOR tout en
assumant directement celles qui sont du
ressort gouvernemental.

= 2N

Le commissaire a la Normalisation rem-
plit les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprés de ['Association
Frangaise de Normalisation.

L'AFNOR (Association privée, loi de
1901, reconnue d'utilité publique) est
chargée de coordonner les travaux, de
diriger les enquétes prealables a toute
normalisation, de publier les normes
homologuées, de représenter la France
aux réunions internationales de nor-
malisation.



AIE 1t des Entreprises dEquipement Electrique ILo {OIT} Organisation Internationale du Travail
International Association of Elecrical Contrators International Labour Organization
AIEA/IAEA Agence Internationale de IEnergie Atomique IMGO [OMCIl Organisation Intergouvernementale consultatve de la Navigation Mariume
ASMO Organisation Arabe de normalisation et Métrologie Inter-gouvernmental Mariime Consultative Organization
Arab Organization for standardization and metrology IMEKO Confédération Internationale de la Mesure
alo R S G ARG International Measurement Confederation
ALESCO Arab League Educational Seientific and Cultural Organization IeCU (0IUC) Organisation Internationale des Umions de Cansommateurs
International Organization of Consumers Unians
AWA Assay and Weights Administration (Egyptel — | {9 i
: nternational Society of Carcholo
BIPM Bureau International des Poids et Mesures L ¥
International Burdau f Weights and Measures 180 Organisatian Internatonale de normalisation
International Organization for Standardization
cas Associstion Chinoise de Normalisation - s 9
14 International Telecommunication Union
CcCIR Comité Consultatif International des Radiocommunications (organe de I'UIT)
International Radio Consultative Committee {organ of ITUb IUPAP/UIPPA  International Union of Pure and Applied Physics
ceIrT Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (organe de [UIT ws Secrétariat International de la Laine
International Telephone and Telegraph Consultative Committee [organ of ITU) International Wool Secretanat
DG GCarl Duisberg Gesellschaft {Allemagne de I'Ouest) NBS National Bureau of Standards (USA]
CEE Commssion de ré en vue de l'apy de I'équipe slectrique NS National Institute for Standards (Egyptel
International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment oML Organisation Internationale de Métrologie Légale
CEl Commission Electrotechnique Internationale International Organization of Legal Metrology
CEPT Conférence Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications BIRT Organisation Internationale de Radio et Telévision
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations International Radio and Telewision Orgamization
CIE Commission Internationale de | Eclairage oIT/ILo Orgamsation Intemationale du Traval
international Commission on llumnation olue/10cy Organisation Internationale des Unions de Consommateurs
CIGRE Contérence Internationale des Grands Réseaux Electriques & haute tension OMCH/ IMCO Organisation Intergouverne de la Mantime
Intermational Conference on Large High Tension Electric Systems OMS/WHO Organisation Mordialé de I3 Santé
cPa Centre International de Promotion de la Qualité et d'information aux consommateurs World Health Organization
CIRM Comité International Radio-Maritime ocR Organisation pour fa collaboration des chemins de fer
International Mantime Radio Assocation Organisation for the Collaboration of Railways
CME/WEC Conférence Mondiale de I'Enargie SIC (15T Sociéts Internationale de Cardiologie
EBU/UER European Broadcasting Union International Society of Cardiology
fol Fadtiation antare ARaHBAEEIE UER (EBU) Unien Européenne de Radiodiffusion
International Dental Federation European Broadeasting Union
FICC Fédération Internationale de Camping et de Caravaning uic Union Interationale des Chemins de fer
International Federation of Camping and Caravaning International Union of Railways
FID Fédération Internationale de Documentation ViE Union Internationale d'Electrothermie
International Federation for Documentation International Union for Electroheat
FIPACE Fédération Internationale des Prod s Auto-Con irs dElectricie UIPPA (IUPAP)  Union Intemationale de Physique Pure ct Appliquee
International Federation of Industrial Producers of Electricity for Own Consumption International Union of Pure and Applied Physics
IAEA (AIEA} Agence Internationale de IEnergie Atomique ur mu) Union Internationale des Télécommunications
\Rarhational Atormie: Energy-Agency International Telecommunication Union
ICAO Organisation de ['Aviation Civile Internationale uITP Union Intemationale des Transports: Publics
International Civil Aviation Organization International Union of Public Transport
ICRP Commission Internationale de Protection contre les Radiations UNEP United Nations Environmental Programm
International Comm: on UNESCO Organisation des Nations Unmies pour I'Education, la Science et la Culture
ICRU Commission Internationale des Unités et des Mesures de Radiation United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
International Commission on Radiation Units and Measurements UNIDO United Nations Industrial Development Organization
IDCAS Industrial Development Center for Arab States UNIPDEE Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electnique
IFAC Fédération Internationale & Automatique International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy
International Federation of Automatic Control URSI Union Radio-Scientifique Internationale
FIp Fédération Internationale pour le traitement de I'Information International Union of Radio Science
International Federation for Information Processing VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e V.
IS () Institut International de la Soudure WEC (CME) Conférence Mondiale de I'Energie
W {Is) International Institute of Welding World Energy Conference
L ’ / : ;
IFMBE Fédération Internationale de géne medical et biologique WHO/OMS World Health Organization

International Federation for Medical and Biological Engneering

Les bureaux de normalisation sont les
organismes techniques chargés d'éla-
borer les normes. Leur statut est varia-
ble, chacun dtant ratiaché 4 un
organisme susceptible de réaliser avec
lui une association viable : syndicat de
constructeurs, institut, centre technique,
etc. Certains services ministériels ou ad-
ministratifs participent officiellement
aux travaux des bureaux de nor-
malisation. Le travail des bureaux de
normalisation est principalement orienté
vers la préparation de projets de nor-
mes, mais aussi la publication de cer-

tains documents de caractére nor-
malisateur.

En  matiére d'électricité, d’électro-
technique et d'électronique, il existe

deux bureaux de normalisation :
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~— L'U.T.E. (Union Technique de I'Elec-
tricité), et
— le CEF (Comité Electrotechnique
Frangais).

Le CEF assure la représentation
frangaise au sein de la Commission
Electrotechnique Internationale (CEI). Il
est plus spécialement chargé des
questions de terminologie, de symboles
et schémas, de grandeurs el uniles.

L'AFNOR est maintenant un veritable
bureau d’études réunissant des milliers
d'experts dans tous les domaines. De
nombreuses commissions sont en contact
direct avec les recherches les plus récen-
tes. Certains recueils de normes consli-
tuent de véritables livres de cours sur ce
qui se passe réellement dans Uindustrie.

L’AFNOR édite et diffuse un nombre
important de documents. En particulier,

outre les normes frangaises et projets de
normes, Porganisation francaise publie
divers périodiques et brochures tels
que :

— Le catalogue des normes frangaises
et ses additifs.

— Le courrier de la normalisation.
— Le bulletin  mensuel de la nor-
malisation francaise.

— Les guides de ['acheteur.

L'AFNOR contrale Uattribution de la
marque nationale de conformité aux
normes ou marque nationale NF.

Les étapes de la création d'une norme
nationale peuven! étre schématisées
comme Suit :



“ Sigles d'organisation internationale.
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Le systenme ﬁ?él?“/'yz@
ou la prenuere 1O IS oz,

— Mise au programme de l'dtude, sur
une suggestion reconnue valable par fe
commissaire d la Normalisation.

— Rédaction d'un document de base
par un rapporteur ou un Organisme
qualifié.

— E'tude du document préparatoire par
une commission composée de représen-
tants de producteurs, usagers, distribu-
teurs, administrations publiques, orga-
nismes scientifiques et techniques, per-
sonnalités qualifices.

— étude technique approfondie,

— mise au point du projet de norme.

— Diffusion du projet de norme aux
Intéresses.

— Communiqué de presse.

— Rédaction du texte final, compte
tenu des réponses a ['enquéte.

-— Etablissement d’un rapport d’homo-
logation.

— Vérification du rapport par le com-
missaire a la Normalisation,

— Publication au Journal officiel aprés
signature du Ministre compétent.

Il existe deux sortes de normes :

— Les normes frangaises homologuées.
L’homologation entraine une procédure
administrative complexe dont les prin-
cipales étapes sont décrites ci-dessus.

— Les normes francaises enregistrees
ont une procédure simplifiée, elles peu-
vent étre immédiatement retirées sur
requéte succinctement motivée de |'UTE
par décision du commissaire a la Nor-
malisation, aprés avis de I'AFNOR.

Organisation internationale de nor-
malisation (ISQ)

En 1926 fut créé le premier organisme
international, la « International

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Assemblée générale

Comités consultatifs
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Comités techniques
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Groupe de travail
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Federation of the National Stan-
dardizing Associations » (IS4). Pendant
la guerre, ses travaux sont inlerrompus,
mais en 1943, les Erats-Unis,
{'Angleterre et le Canada décident de
créer le « United Nations Standards
Coordinating Comitiee » (UNSCC),

Aprés la guerre, le congrés de New
& 4

York, en 1945, reconstitue une
organisation internationale de nor-
malisation . ISO (International Stan-

dardizing Organization).

L'ISO fédére les différentes associations
de normalisation des pays du monde.
65 pays dont leur Comité membre
représenté et 19 pays qui n’ont pas en-
core de Comité national de Nor-
malisation, sont membres cor-
respondants de I'ISO.

L'AFNOR est le « Comité membre »

Les normes internationales (plus de
3000) sont laborées au sein des comites
techniques (plus de 150) spécialisés dans
tel ou tel domaine de la science ou de la
technique. Les comités techniques sont
eux-mémes eventuellement divisés en
sous-comitds (environ 500) composés de
groupes de travail dont le total est
proche de 1000.

En principe U'ISO aborde toutes les
branches de la technologie, a l'exception
des questions électrotechniques qui sont
du ressort de la Commission Elec-
trotechnique Internationale (CEI). Cet
organisme agit en diroite liaison avec
ISO. 1l effectue ses travaux con-
formément a ses propres procédures. Il
comprend un bureau central (dont le

pour la France. Citons quelques autres sicge est a Genéve) et des comités
organisations : d’'études.

DIN : Deutsches Institut fur Norming ............ Allemagne

BSI . British Standards Institution .............. Royaume-Uni

SIS : Sveriges Standardisk . .. .. ..ot Suede

ANSI : American National Standards Institute ...... USA

JISC : Japonese Industrial Standards Comittee ... ... Japon

GOST : Gorodarstvennyj Komitet Standartov ........ URSS











































































